ELECTRONICA APLICADA I
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T, y Ts sontransistores del tipo CA3086

ICQ3 = ICQS = 2 mA

1°) Tratandose de un amplificador realimentado indiquese en cual delos colectores (C, 6 C,) debe conectarse |abase de
Ts . Luego determinar la Transferenciaalazo cerrado Ay , laResistenciade Entradaalazo cerrado R (laquevee
excitador real Vs- Rs) y laResistenciade Salida R; (laquevelaCargaR, ).

2°) Determinar el ancho de banda de la etapa diferencial de entrada. El emisor comin de salida(Ts) impone un polo el

altafrecuencia ubicado en lafrecuenciade 2 Mhz. Se solicita confeccionar el Diagrama de Bode en Médulo y Fase del
amplificador Basico Cargado con la Red de realimentacion.
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ELECTRONICA APLICADA I

Dado el siguiente circuito:
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1) Proyectar el dispositivo amplificador de potencias de audiofrecuencia que responda al circuito cargado
con 8, si se desea obtener en la carga una potencia utii de 10W y la sensibilidad indicada, para
operar a una temperatura ambiente de 45° C.Justifique cada paso seguido.

2) Considerando que en el comportamiento de alta frecuencia las etapas preexitadora y exitadora de
salida poseen polos ubicados en 500 KHz , 1IMHz y 10 MHz respectivamente y una ganancia a lazo
abierto y en frecuencia medias de 80dB verificar el margen de estabilidad del sistema amplificador a
lazo cerrado. De obtenerse como resultado un margen de fase inferior al minimo recomendado se
solicita incorporar la técnica de compensacion por Atraso-Adelanto (Polo-Cero) para subsanar el
inconveniente.

3) Circuito Diferenciador, Circuito Integrador, Ejemplos, diagrama de Bode.
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ELECTRONICA APLICADA II

Dado el circuito amplificador realimentado que seindicaen lafigura, en dondelacargaR_ imponeOV de C.C. en el emisor
deT,, y haciendo uso intensivo de circuitos equival entes, se solicitadeterminar:

a) laResistenciade entrada que ve el generador de tension de excitacion real (Vs—Rs);

b) laGananciade Tension definidacomo (Vo/Vs);

¢) laResistenciade SalidaquevelacargaR, :

d) lacurvade respuestaen altafrecuencia, en méduloy fase de la ganancia de tension alazo abierto (del amplificador
bésico) sabiendo que el conjunto Tg y T, (segunday tercera etapas) dispone de polos en alta frecuencia ubicados
en 0,8y 3MHz (sedebe andizar laetapadiferencial);

e) |dem delaRelacién de Rechazo de Modo Comun del dispositivo;

f) latensiénresidual total alasalidadel lazo cerrado si se considera un 3 % de asimetriaen las tensiones de umbral de
base-emisor y en laganancia estaticade corrientes de lostransistores T, y T, delaprimera etapa.
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